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Важной задачей физики космической плазмы является определение потоков энергичных заряженных частиц (по большей части электронов), высыпающихся в авроальную область ионосферы Земли из магнитосферы, так как потоки этих частиц приводят к формированию индуцированных токов в ионосфере, вносящих существенные помехи в работу спутников связи. Одним из наиболее существенных источников таких высыпаний является хвостовая область магнитосферы Земли. Динамика электронов в хвостовой области магнитосферы существенным образом определяется эффективностью их рассеяния в окрестностях экваториальной плоскости на сильных градиентах магнитного поля. Основную роль в таком рассеянии играет тококвый слой магнитосферы, в области которого конфигурация силовых  линий магнитного поля наиболее способствует эффективному рассеянию электронов. Хорошо исследована простейшая  конфигурация силовых линий с единственным минимумом кривизны в окрестности экваториальной плоскости [1]. Однако современные спутниковые наблюдения указывают на существование токовых слоёв, силовые линии магнитного поля в которых обладают минимумом кривизны вдали от экватора [2]. Изучению рассеяния электронов в таких конфигурациях посвящен данный доклад. 
[bookmark: _GoBack]Используя модельную форму силовых линий магнитного поля, исследована зависимость интенсивности рассеяния электронов от их энергий и питч-углов для токовых слоев с различными конфигурациями силовых линий. Аналитические результаты сопоставлены с данными численного интегрирования траекторий электронов.
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